Аннотация дисциплины
Физические основы электроники
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: формирование знаний о физических принципах работы приборов электроники и микроэлектроники, подготовка студентов младших курсов к изучению дисциплин, базирующихся на знании основных полупроводниковых приборов, явлениях в них, их характеристик и параметров. 

Основными задачами дисциплины являются изучение:

- материалов электронной техники, их электрофизических и квантово-механических свойств;

- теории электропроводности и элементов зонной теории твердых тел; 

- процессов в примесных и собственных полупроводниках;

- разновидности контактных явлений и переходов;

- физических процессов в биполярном и полевом транзисторах, их характеристик;

- физических основ микроэлектроники.



Основные дидактические единицы (разделы)

Материалы электронной техники и их электрофизические свойства. Контактные явления в полупроводниках. Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. Тиристоры. Приборы, основанные на других свойствах полупроводников. Физические основы микроэлектроники. 

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать физическое основы электропроводности
знать основные типы активных приборов, их принцип действия, параметры и характеристики
знать методики измерений основных характеристик полупроводниковых приборов

уметь пользоваться методами расчета основных параметров полупроводниковых приборов
уметь проводить измерения вольт-амперных характеристик полупроводниковых приборов с помощью соответствующих приборов







Виды учебной работы: лекции и лабораторные работы.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
